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본 자료는 미래에 대한 ‘예측 정보’를 포함하고 있으며, 이는 시장상황 변화 및 주성엔지니어링 경영 방향 등에 따라 회사의 실제 결과와 차이가 있을 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다. 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로써 사용될 수 없습니다.
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Sales Breakdown Backlog

Total
1,496억
(1Q’26)

반도체

태양광

디스플레이

회사위치 [본사]

경기도 광주시

오포로 240

[R&D센터]

경기도 용인시

기흥구 신정로 79

✓ 한국투자증권 《꿈이현실로》 26.04.29

목표주가 : 189,000 (▲) ｜ 매수의견 : 매수

▪ ‘23년반·디·솔Capa기확보로추후수주규모에따라매출확대가능성↑

▪ ‘26년 연내 북미 DRAM 장비 출하 후, ‘27년부터 양산 투자 본격화 예상

▪ 글로벌 시장에서 차세대 텐덤 셀 용 PECVD-ALD 장비 유일 공급 업체

✓ BNK투자증권 《성장잠재력에도 Valuation 부담해소가관건》 26.06.29

목표주가 : 190,000 (▲) ｜ 매수의견 : (-) 

▪ 4Q’25 기점으로 실적 개선되고 있으며, 하반기 신규 장비 발주 확대 전망

▪ ALG, TGV, 태양광 장비 등 핵심 기술 개발 및 수주 확대로 신성장 동력 확보

▪ 신규 장비 및 고객 확대 등 미래 성장 동력 준비 및 성장 잠재력 ↑
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Index Type KOSDAQ KOSDAQ기계/장비 JUSUNGKOSPI

+96.7% -3.10% +42.3% +560.1%

REVENUE

549억 원
(YoY -54.6%)

1,208억 원
(YoY +113.4%)

1Q’26

R&D Employees Ratio

(1Q’26)

기타

199명

R&D 인력

344명

63.4%

DISP

13억 원

2%

SEMI

536억 원

98%

KOREA

272억 원

49.5%

OVERSEAS

277억 원

50.5%

By Geography
(1Q’26)

94%

6%

-

Operating Profit

-70억 원
(OPM -12.8%)

339억 원
(OPM 28.1%)

1Q’25 1Q’261Q’25

88%

12%

50.5%49.5%

1,406억원
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2026 . 05 . 12*

2026 . 05 . 28**

(1Q’26)
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주성엔지니어링, ALG 장비 출하〮〮〮 새 패러다임 열었다
JUSUNG

JUSUNG ENGINEERING

한편 이같은 ALG 기술은 태양광 분야에서도 성과가 보여지고 있습니다. 주성은 UNIST

(울산과학기술원)과의 산학 협력을 통해 CVD+ALD+ALG 융합 기술을 적용한

페로브스카이트 – HJT 탠덤 태양전지에서 발전전환효율 33.09%를 달성하였습니다.

이는 순수 국내 기술로 이뤄낸 세계 최고 수준의 성과로, 서로 다른 에너지 밴드갭을

가진 HJT 실리콘 태양전지 상부에 단파장 빛 흡수에 유리한 페로브스카이트를 결합하여

효율을 극대화한 결과입니다.

주성 관계자는 “ALG 기술은 반도체 Transistor 구조 전환이라는 산업의 근본적 과제를

해결하는 핵심 기술이며, 이번 장비 공급은 그 실증적 결과”라며, “동일한 기술 기반이

태양광 등 인접 산업으로 확장되며 세계 최초, Only 1 혁신 기술의 산업적 파급력을

보여주고 있다”고 밝혔습니다.

▲ 주성엔지니어링은 5월 16일 세계 최초 ALG Transistor Full Integration 반도체 제조 장비 출하식을 개최했다.

반도체 · 디스플레이 · 태양광 장비 대표 기업인 주성엔지니어링은 지난 18일 ‘세계 최초

ALG(Atomic Layer Growth) Transistor Full Integration 반도체 제조장비‘를 글로벌 반도체

기업에 공급하여 차세대 반도체 시장 선점에 나선다고 밝혔습니다.

전세계 반도체 산업은 AI의 생활화에 따라 전례 없는 속도로 발전하고 있으며, 반도체

제조 기술은 이제 사람들의 지적 능력과 삶의 질을 좌우하는 핵심 인프라로

자리잡았습니다. 그동안 반도체 산업의 성장은 한정된 웨이퍼 공간에 더 많은 Transistor를

집적하는 Tech-Migration(공정 미세화)을 통해 이루어져 왔습니다. 그러나 선폭이

나노미터 단위까지 초미세화되면서, 기존 수평 구조 Transistor는 미세화될수록 누설

전류가 급증해 전력 소모가 크게 일어나는 물리적 한계에 부딪혔습니다.

이를 극복하기 위해 글로벌 반도체 Chip Maker들은 수평 구조에서 수직 적층

구조(Vertical Channel Transistor)로의 전환에 주목하고 있습니다. 수직 적층 구조는 높은

전자 이동도, 낮은 누설 전류, 높은 열안정성을 동시에 확보할 수 있어 차세대 Transistor의

필수 요건으로 꼽히지만, 고종횡비(High Aspect Ratio) 구조 특성상 우수한 단차 피복성과

막 두께 균일도 확보가 관건이 되어 왔습니다. 기존 증착 기술로는 수직 구조의 깊은 홀과

좁은 채널 내부까지 균일한 박막을 형성하기 어려워, 이 기술적 한계가 산업 전반의

병목으로 작용해 왔습니다.

그러나 주성엔지니어링은 세계 최초 · Only 1 ALG 혁신 기술을 통해 이 문제를

해결하였습니다. ALG 기술은 고종횡비 수직 적층 구조에서도 원자층 단위의 정밀한 성장

제어로 균일한 박막 증착을 구현하며, 이를 트랜지스터 제조 전 공정에 통합한 ‘세계 최초

ALG Full Integration 장비’로 완성하였습니다. 이는 단순한 장비 하나의 출시가 아닌,

차세대 반도체가 요구하는 구조적 전환 자체를 양산 가능한 수준으로 끌어올렸다는

점에서 큰 의미를 가지고 있습니다.



주성은 행복을 만드는 곳이고,
가정은 행복을 즐기는 곳이다!
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SK하이닉스, 열 잡는 신기술 공개…HBM 왕좌 굳힌다
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AI가 키운 대만 반도체 ‘요새’… 韓 HBM 질주 뒤 공급망 빈틈 커진다

美 압박 부딪힌 中 반도체, 한국 '소부장'에 러브콜 확대

인텔, 1.4나노 파운드리 잰걸음...2029년 양산 시작

"AI 에이전트 빅뱅 올것"… 고성능 메모리 수요도 폭증 전망

06/04 韓 태양광 '탠덤셀' 양산 속도…기술 차별화로 中 앞선다

1나노 두고 엇갈린 전략… TSMC·라피더스 '속도', 삼성전자 '신중'

쌓는 낸드 'HBF' 공정 시장 열렸다…샌디스크, 소부장 공급망 구축 뛰어들어

"이젠 저전력 싸움"…HBM 뒤이어 '소캠2' 양산 경쟁

2분기에도 폭주하는 D램 수요, HBM에 발 묶인 삼성전자·SK하이닉스

욜그룹 “중국 장비 국산화율, 2030년 40% 육박”…CXMT·YMTC 증설이 견인

전국을 반도체 기지로 … 광주에 팹 4기·충청 패키징·영남 소부장06/30

06/25

06/11 "반도체 전공정 장비, AI 붐 최대 수혜"

[인터뷰] 황철주 회장 “80년 기술 갈아엎을 때“···

주성엔지니어링, 업계 최초 ‘원자층 성장‘ 장비 출하 · 공급

[인터뷰] 황철주 주성엔지니어링 회장 “시총 400조 꿈 아니다“

주성엔지니어링, 탠덤 태양전지 발전전환효율 33% 달성
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